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Hersteller: VEB Werk fir Fernsehelektronik Berlin

Optoelektronischer Koppler

Der optoelektronische Koppler besteht sus einer Galliumersenid-Lumineszenzdiode als Strahler und
‘einem Silizium-npn-Fotctrensistor als Empfénger. '

Er dient zur galvenischen Trennung von Stromkreisen mit hohen Potéentieldifferenzen und ist vor-
wiegend fiir den Einsatz in der Steuer- und Regelungstechnik/ vorgesehen.

L 3721 , . & o,
Stelle der Kennzeichrung
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Masse: 2g
Stendard: TGL 43 403
Schaltzeichen nach TGL RGW 661-77

Bildéd 1: GehEuse



Kurz=

KenngroBen bei rv;’v-s 25 °C. geichen = min. type MmeXs . - Finheit
Kollektor-Emitter-
Strom
bei Iy = O mA . :
UCE = 35 v ‘ ICEO = - 091 /'U..A
Kollek‘bor«EmiﬂermStrom
bedi IF = 10 mh
Ugp = 0,87 Iop (H) 2,0 - - mh
Grundtyp )bei ICE(H) 2,0 - ?{,0 mh
4T, = 10 mh .
Gruppe A )}°F ICE(H) 450 = 8,0 mA
Gruppe B gUCE = 5,0V ICE(H) 6.3 - 12,5 mh
Gruppe C ) ICE(H) 10,0 = 20,0 mh
DurchlaBgleichspannung
bel Ip = 50 mA Up = - 1.5 v
Sperrgleichstrom
‘bel Up = 3V In = = 10 /uA
Isolationswiderstand
bei Ugq = 0,5 kV Ryq 10 = = G£2
Scheltzeiten')
bel ICE(H) = 2
Uge. =20 V
und RL = 100 £
Impuls-Anstiegszelt t:r = - 10 /us
Impuls=Abfallzelt ‘bf - - 10 /us
Verzbgerungszeit ’ + a = = 3 /us
Speicherzeit ts - = 1 /us
Grenzwerte Kurzzeichen mine. max, Einheit
DurchlaBgleichst :f:"mm2 ) ' :
bei <, = -40 bis 25 °C Ip - 100 mh
Spj.'bzez:,c},tzx*(:lzii,':a.lsstr‘-::m3 3)
pericdischer
. 0
bed 4/2 = =40 bis 25 °C Lo - 200 mh
Sperrgleichspannung
bei 2%, = -40 bis 85 % Uy - 3 v
Spitzensperrspennung,
periodische .
. . o
bei 2, = 40 bis 85 °C Uppy - 3 v
Kollektor=Emitter-Spannung ) -
= e 5 : Q oz
bei 27 = -40 bis 85 °C  Ugg, 35 v
Kollektor=Emitter=Spitzen~
spennung
. _ . [+ -
bei 2% = =40 bis 85 °C U 35 v
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Fortsetzung )
Grengwerte | Kurzgeichen mine maxe Einheit

Emitter-Kollektor=Spannung
bei 4 = -40 bis 85 %

& Ygco - > v

Emitter-Kollektor-Spitzen~

spesnnung : : ‘ , :
. . Op .
bei ﬁ“a = =40 bis 85 C - Upay - ‘ 5 v
Gesamtverlustleis‘tung“ R
. . [ X P
bei 2% = =40 bis 25 °C Piot ’ - 200 W
53 T
Spitzenisolations="" -
spennung yooo
periodische . UIORM - 100 - kv
Isoclationsgleichspannung UI o - 10 kY
Betriebstemperaturbereich 7}; =40 85 %
Lagerungstempe raturberei ch ﬂé’s e =50 50 %
" Der Durchlafstrom IF ist s0 zu w'a‘,hlén, dafl sich der an.gegébene Kollektoermitte‘rsﬁer ICE(H) eine-
atellt. : ’
2) 1 bei of »25°  siehe Bild 4
3)

4)
5)

Tpgy Ded (f;>§5 °C  siehe Bild 4
t, = 50 Jus; T’L s 1:2; abweichende Tastverh&linisse

‘nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender

Pygy el 7 > 25 % . siehe Bild 3

Kriechstrecke nach TGL 16 559 dimnerhalb 1 min: bei abweichender Bezugsatmosphére Korrektur nach
TGL 20 618/02 :
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Bild 2: Definition der Schalizeiten Bild 3: Abb#ngigkeit der mex. zuldssigen
Verlustleistung von dexr Um~
gebungstemperatur
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@ . Bild 4: Abhingigkeit des maex. zul8ssigen Durchlef-

ok aiL & ’ gleichstromes uwnd des max. zuldssigen

P o & & & 8 W pericdischen SpitzendurchleBstromes von der

Guin Ungebungstemperatur
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Bild 5: Impulsbelastungsdiagramm fir den Spitzenstrom der
Ejngengsdiode und der Umgebungstemperatur f;’a = 25 %
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RedsktionsschluB September 1986

Bild 6: Mittlerer DurchlaBstrom der Eingengsdiode in
Abh#ngigkeit von der DurchlaBspanmnung
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